
厦门MCU芯片回收

产品名称 厦门MCU芯片回收

公司名称 深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市福田区华强北电子市场

联系电话 19146466062 19146466062

产品详情

厦门MCU芯片回收 

回收处理器CPU、TPS54218RTER、FT232HL、TUSB1210BRHBR、MAX6033AAUT25、STM32F103ZE、回
收继电器、回收霍尔元件、C8051F120、三极管回收、LM78L05ACMX、RTL8211E、SSD2828QL9、HCM0
703-4R7-R、74H052D、MCR100-8、S9014、回收射频芯片、STM32F072V6、STF11NM80、回收电子芯片
、回收CPU、AT89C51ED2-SLSUM、回收电子芯片、回收电子、回收电子、AP6335、NRF52810-QFAA、
ULN2004ADR、STM8L151F3U6TR、回收电子、SN74C1T45DCKR、L6599ADTR、W25Q16JVSNIQ、ATM
EGA32-16PU、ISO1050DUB、处理器CPU收购、STTH60R04W、回收电子料、LM3046M、TK16A60W、
回收芯片IC、回收模块、电源IC回收、RT7259GQW、FDB3632、IC回收、STM8S207S8T6C、PC28F256P3
3TFE 

回收CPU，回收单片机，直插晶振收购，工厂积压电子料收购，收购CMOS图像IC，收购贴片三极管，S
SD固态硬盘回收，回收DDR内存颗粒，可调电感收购，霍尔元件回收，回收无线模块，回收贴片传感器
，回收哪里电子元器件，可调电感回收，回收WIFi芯片，可控硅收购，回收电子，回收各种封装三极管
，南北桥回收 

MAX3096ESE、BZX84V3-7-F、DRV8、IRFP4229PBF、STW40N60M2、MAX4704EUB、NE5534、IDT6V41
220DCG、MA1050、S29AL016J70TFI023、PEX8613-BA50BC、EDF8164A3MD-GD-F、ADG1436YRUZ、M
PC8560CVT667JC、KLM8G1WEPD-B031、UA78L09ACPK、LM4570LQ、STN9260、AT29C010-12TI、ADL
5382ACPZ、LP6460A、MBI6902GMS、AD4008BCPZ-RL7、OPA333AIDR、HMC849ALP4CE、MAX17043
G、LTC1563-2、AD9920A、APTD1608CGCK、TC74HCT245AF、UC3845BNG、AM4392N-T1-PF、AT25
HP512W2-10SU-2.7、HM78MP86、SG5032CCN、FDP22N50N、、CX20709、EP2C20F256、FT24C02A、R
EF102BU、M25P128-VMF6PB、L7805A、CHS-02A、CAT1161、MIC5225YM5、EDZV62B、USB2422、M2
9F160FB5AN6F2、SMF15CA、39-28-8060、MBRB2045CT、SI5341A-B-GM、LCMXO640C-5MN132C、DH
82QM87、AD6643BCPZ-200、MC79L05ABDR、83905AGLFT、5-6605435-1、MT29F1G08ABAEAWP-IT:E
、AR9344-AC2A、HMC624ALP4E、AD53097-04、TNY280GN-
TL、TC7SA04FU、CH374S、MAX1582EVKIT、MAX2990EVKIT、MT40A256M16GE-083E IT:B、BD2610、



R7731AGE、TMS320F28335、ATSAMD20J18A-MUT、TLC2272IDR、MAX1970、298D107X06R2T、LD1085
D2M25R、MAX8804Z、AQY212GH、MC33178DR2、MW356、MT49H8M36FM-25、WRA1205S-3WR2、
AIC1747-11GU3TR、MT41K256M16TW-107IT、SGA4586、BMC156、AXT320224、TS5A3357QDCURQ1、
ESD203-B1-02ELS、SP3494EN-L/TR、BCR555E6327HTSA1、ATMEGA162-16MU、RTL8316E、ADN4604AS
V、MAX7233、dsPIC33FJ128MC708A、MAX3232EEUE、ADG1436、AK5381VT、LM26001MXAX、24LC0
4B-I/P、MP2159GJ-Z、ADF4106BRU、CSR8811A06-ICJA-RS、TOP256PN、TPS3836L30、MAX3971A、ISO
122JP、P6AU-0505、EP2AGX125EF29I3N、TC7S00F、MDF18N50TH、OPA693、OPA4348AIDR、TPS4018
0、MSB92WT1G、RTL8152B-VB-CG、SN65LVEL11、AD9218BST-80、R5F212A7SNFA、BP5039B12、SC16
IS750IBS、ADSP-21489BSWZ-4B、SN54121J、DS89C387T、AR1021X、、BU52021HFV-TR、LTC2380IMS-2
4、ADG3308BRU、TPS3705-33、IRFS38N20DTRLP、LV25-P/SP5、TPS56121、AS3401、FAN7930BMX、K4
B2G1646F-B、1SMB18AT3G、ADSP-BF547、LTC2636IMS-LZ8、TPS54320、SN65LBC179ADR、AP2210K-A
DJTRG1、TS3USB、LT090EDJC、TM74HC595、W25Q80BLSVIG、TPA701DGNR、BM08B-CZSS-1-TF、P
SMN075-100MSE、SH79F166AF、BLDC1PKG、OPA3684ID、FZT857、IRFP4232PBF、MIC5209-5.0YS-TR
、PT4226AESOH、HCPL-0731、ADS6224、ULQ2003D1013TRY、TPS62160DGKR、AD9967BCPZ、TPS7A
8500ARGR、CAT24C02WI-GT3A 

下表所示是电源模块常用的一些关键元器件的降额参数要求：对于电源模块的应力设计，重点关注场效
应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感、电解电容、限流电阻等。保证全电压范围内在稳态、瞬态
、短路等各种极限条件下都能有足够的降额，以保障产品的可靠性。对于某Vds电压为100V的MOS管，
作为电源模块的主功率开关管，实测其在输入电压下的各种状态(如～3所示)，Vds=67.2V，降额因子0.67
2，满足Ⅰ级降额，余量很充足。其典型的信噪比为55dB，而8位示波器一般只有35～40dB。是将一个多
谐波信号分别输入到8位和12位示波器，转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可
以看出，12位示波器的频域噪底比8位示波器低大约lOdB。我们来看一个实际的测试案例：需要对某开关
电源产品中的功率MOS管进行分析。其中有一个测试项是MOS管导通损耗。分别用电压和电流测量漏源
电压Vds与漏极电流Ids，在示波器上将两个波形相乘得到功率波形，导通期间的功率就是导通损耗。 

厦门IC回收
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